
 
1) Considere o circuito da figura. Atribue valores a RD e RS
de forma que ID = 0.4 mA e VD = +1 V. O transístor NMOS 
tem VT = +2 V, µnCox = 10 µA/V2, L = 10 µm e W = 100 
µm. Assume que λ = 0. 
 
 

2) Considere o circuito da figura. Determine os
tensões e correntes em todos os pontos do
circuito. O transístor NMOS tem VT = 1 V e 
µnCoxW/ L = 1 mA/V2. Assume λ = 0. 
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3) Encontre valores para RG1, RG2, RD de forma 
que o transístor opere em saturação com ID = 
0.5 mA e VD = +3 V. O transístor tem VT = −1 
V e µpCoxW/L = 1 mA/V2. Qual o maior valor 
possivel para RD. 




